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Cu-qgrafit/p-CdTe/n-Cd1-xZnxS/Zn0 heterokecidli nazik tobaqali giinas
elementi sulu mohlulun elektrokimyavi ¢okdiirtilmasi ilo aldo olunmusdur.
Inco tobagalorin ¢6kmo rejimi, kimyavi torkibi vo faiz torkibi, eloca do miixtalif
miihitlorin, o climledon CdCl2, aciq hava, oksigen vo arqon tasirindon asili
olaraq elektrik xiisusiyyatlori todqiq olunmusdur [1, 2, 3, 4].

Uclii birlosmolorin nazik tobogolorindon ibarst olan kompozisiyalarin
boyiik oksoriyyoti, xlisuson Cdi«ZnsS, CdTe ilo elektriklo tomasda olduqda,
diizlonma xtsusiyystlorini niimayis etdirir. CdTe (6.482 A; Eg=1.44 eV) ilo
oxsar gofas parametrlorina malik n-AIIBVI bark mohlullarinin nazik tebaqe-
lorindon istifads ederok heterokegidlorin todqiqinin naticalori asagida otrafli
tosvir edilmisdir:

CdTe/Cdo4ZnosS (5,573A; Eg= 3,13 eV)

Coroyan kontakti olan heterokecidlor ¢ékdiriilme sonrasinda istiqgamati
CdTe nazik tobagolerinin xarici sahsnin miisbat istigamatinda olan diizlondir-
mo xtisusiyyati nlimayis etdirdiyi miisahids olunur.
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Sok. 1. CdTe/n-AlIBVI heterokecidlorinin I tipi liciin adi miqyasda VAX-1va diiziino
carayanin yarimloqarifmik miqyasda VAX-1

Tosvir edilon sokildon aydin olur ki, ZnTe-nin CdTe bazasina daxil edil-
mosi diiziino corayanda nozoragarpacaq artim vo heterokecidlords asagi gor-
ginliklords artiq tunel coroyanlarinin shomiyyotli derocads azalmasi ilo noti-
colonir. VAX tohlilindon aydin olur Ki, I tip heterokecidlorin kimyovi torkible-
rinin diizlins carayan - gorginlik aslilig iki forqli hissodon ibarat olur:

1- I =1l exp (n%) 1)
2- I =1y, exp (n%) (2)

burada, n; VAX-1n birinci hissasi, n; ise ikinci hissasinin geyri-idealliq omsalidir.

Yuxarida da geyd olundugu kimi I tip heterokecidlords VAX iki hissodon
ibarstdir. Bunun baslica sobabi Cu atomlarinin avvalco heterokecidlorin kecid
oblasina vo daha sonra n-Al'BV! tipli nazik toboagolors diffuziyasi ilo slagodardir.
Bu da Cu atomlarinin CdTe-nin torkibinds 6ziinii p-tip asqar kimi apararaq ke-
ciriciliyini yaxsilasdirmasi hesabina bas verir.
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